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OF「　」50D,OF「　」100D
●メタルゲート型　●1000V、500V　●70A、140A、280A

●特長　1.  高耐圧である。（1000V、500V）�
　　　　2.  大電流である。（70A,140A,280A）�
　　　　3. �高速大電流での動作が可能。�
●用途　1.  高周波誘導加熱炉用電源。�
　　　　2.  レーザー等加工機用電源。�
　　　　3.  大型安定化電源�
　　　　4.  その他高周波大型インバータ�
●定格（Ta=25℃）�
　Characteristics（Ta=25℃、unless otherwise specified）�
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●　FEATURES�
　　1.  High peak reverse voltage.(1000V,500V)�
　　2.  Big current.(70A,140A,280A)�
　　3.  Excellent performance.�
 ●　APPLICATIONS�
　　1.  Power supplies for high frequency induction heaters.�
　　2.  Power supplies for lasers.�
　　3.  Large type stabilizers.�
　　4.  Large type high frequency inverters.
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OF  140  SB   100  D

注）シングル：モジュール代表値�
　  ハーフブリッジ：アーム代表値�
　  熱抵抗はモジュール値�

イニシャル（Origin MOSFET）�

ドレイン電流（A）�
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●外形図 Outline （単位：mm）�

●モジュール内部結線図�

SA

HA HB

SB

①� ②�

4-φ6.5

D2 S1 S2 D1

6
6

15

S
2 
G
2

G
1 
S
1

14

18

7 7

18 18

FAST-ON∫-∫-110

3-M6

2525 21.5

93

48

23

31

7.
5

62

108

4-φ6.5

D

62

169 2-M62-M4

292113 17.5

93

3448

108

24

3

D

S
S

G

24

11

23
.5

35

S

S

G

D1

D2S1

S1

G1

S2
S2

G2

D

SBD

FRD

S
S

G

SC

SF SG SH

D

FRD

FRD

S
S

G

SD

D

FRD

S
S

G

D1

SBD

FRD

D2S1
S1

G1

FRD

S2

S2

G2

HC

HF HG HH

D1

FRD

FRD

FRD

D2S1
S1

G1

FRD

S2

S2

G2

G

S
S

D

G

S
S

D

FRD

SBD

G

S
S

D

FRD

FRD

G1

S1

G2

S2

S2

D2S1

D1

G1

S1

G2

S2

S2

D2S1

D1

SBD

SBD

FRD

FRD

G1

S1

G2

S2

S2

D2S1

D1

FRD

FRD

FRD

FRD

SBD


